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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 31.17.15

Тема дисертації:
1. "Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями"

2. "Interaction of InAs, InSb and GaAs with bromine emerging etching compositions"

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню фізико-хімічної взаємодії нелегованого та легованого оловом InAs,
InSb та GaAs з бромвиділяючими розчинами систем HBr - HNO3(H2O2, K2Cr2O7) і розробці на основі
отриманих експериментальних результатів травильних композицій та режимів обробки поверхні вказаних
напівпровідникових матеріалів. З використанням математичного планування експерименту побудовано 36
поверхонь однакових швидкостей травлення (діаграми Гіббса) для розчинення InAs та InSb в розчинах
одинадцяти потрійних систем HBr - HNO3(H2O2, K2Cr2O7) - розчинник та легованого оловом InAs і GaAs в
розчинах семи потрійних систем HBr - HNO3(H2O2) - розчинник. Встановлено вплив окисника і розчинника
на швидкість хімічного розчинення, поліруючі властивості розчинів та якість полірованої поверхні InAs,
InAs(Sn), InSb та GaAs. Показано, що легування InAs оловом сильно впливає як на швидкість хімічного
травлення, так і на концентраційні межі поліруючих розчинів в кожній з досліджених систем. На основі
аналізу температурних залежностей швидкості взаємодії досліджуваних напівпровідникових матеріалів з



розчинами систем HBr - HNO3(H2O2, K2Cr2O7) - розчинник виявлено існування компенсаційної залежності в
кінетиці хімічного травлення. У досліджених системах оптимізовано склади поліруючих травильних
композицій і розроблено режими та методи підготовки полірованих поверхонь InAs, InAs(Sn), InSb та GaAs.

2. Thesis is devoted to the investigation of physico-chemical interaction of tin doped and undoped InAs, InSb and
GaAs with bromine emerging solutions of the HBr-HNO3(H2O2, K2Cr2O7) systems and to development etching
compositions and technological procedures of the surface chemical treatment of indicated semiconductors using
obtained experimental results. Using mathematical planning of experiment there were studied 36 surfaces of equal
etching rates (Gibbs diagrams) for the InAs and InSb dissolution in the solutions of eleven ternary systems HBr-
HNO3(H2O2, K2Cr2O7) - solvent and tin doped InAs and GaAs in the solutions of seven ternary systems HBr-
HNO3(H2O2) - solvent. It was established the influence of the nature of oxidant and solvent on the chemical
dissolution rate, polishing properties of the solutions and the quality of the InAs, InSb, InAs(Sn) and GaAs polishing
surfaces. It was shown that the doping of InAs by tin influences strongly on the chemical etching rates as well as
on the concentration regsions of polishing and unpolishing solutions in each from investigated systems. It was
determined the existence of compensating dependence in the kinetics of chemical etching at the analysis of
temperature dependences of the interaction rate of investigated semiconductor materials with the solutions of the
HBr-HNO3(H2O2, K2Cr2O7)-solvent systems. There were optimized the compositions of polishing solutions and
developed the conditions and methods for preparing of InAs, InAs(Sn), InSb and GaAs polishing surfaces.
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